Komunikat prasowy

KIOXIA ogtasza pierwszy dysk SSD NVMe klasy korporacyjnej
zbudowany z wykorzystaniem technologii pamieci flash 8. generac;ji
BiCS FLASH opartej na TLC

Dysk SSD PCle 5.0 NVMe z serii KIOXIA CM9 stawia wysoko poprzeczke dzieki architekturze
uktadu CBA
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Niemcy, Dusseldorf, 15 maja 2025 r. — Firma KIOXIA Europe GmbH ogtosita dzi$ opracowanie
i demonstracje prototypu nowych dyskéw SSD PCle 5.0 NVMe z serii KIOXIA CM9. Te nowej
generacji dyski sg pierwszymi dyskami SSD, w ktérych wykorzystano 8. generacje pamieci BiCS
FLASH™ TLC firmy KIOXIA — oparta jest na pamieci flash 3D, ktéra wigcza technologie CMOS
directly Bonded to Array (CBA) — czyli innowacje w zakresie architektury, ktora zapewnia istotne
korzysci w zakresie energooszczednos$ci, wydajnosci i gestosci danych, a takze jest

zrownowazona srodowisko, przy czym podwaja dostepng pojemno$c¢® na urzadzenie flash.



Rosnhgce wymagania nowoczesnych obliczen sprawiajg, ze zastosowania takie jak sztuczna
inteligencja, uczenie maszynowe i obliczenia wielkiej skaliwymagajg ztozonej infrastruktury
pamieci poétprzewodnikowej — a to oznacza, ze potrzebna jest nie tylko wydajnos$¢ klasy
korporacyjnej, ale takze lepsza energooszczedno$é, aby zapewni¢ skalowalnos¢ i rozsadne
koszty eksploatacji. Sprostanie tym wymaganiom miato kluczowe znaczenie przy tworzeniu serii
KIOXIA CM9, ktéra zostata zaprojektowana specjalnie z myslg o obstudze obcigzen w centrach

danych nowej generacii.

Sercem serii CM9 jest pamie¢ 8. generacji BiCS FLASH™ firmy KIOXIA, najbardziej
zaawansowana pamiec¢ flash 3D stworzona przez nig do tej pory. Technologia ta wykorzystuje
architekture opartg na CBA, ktéra znacznie zwieksza szybkos¢ interfejsu NAND, a takze poprawia
gestos¢ i wydajnosC energetyczng oraz zmniejsza opodznienia, co bezposrednio wptywa na

wydajnos¢ dysku SSD.

Dyski SSD KIOXIA CM9 Series zapewniajg wzrost wydajnosci do okoto 65% w losowym zapisie,
55% w losowym odczycie i 95% w sekwencyjnym zapisie w poréwnaniu do poprzedniej generaciji,
serii KIOXIA CM7. Ponadto, wzrost wydajno$ci w przeliczeniu na wat obejmuje okoto 55% lepszy

odczyt sekwencyjny i 75% lepszg wydajnosé zapisu sekwencyjnego.

Axel Stoermann, wiceprezes i CTO ds. pamieci wbudowanych i dyskéw SSD w firmie KIOXIA
Europe GmbH, podkresla: ,Oprécz mocy obliczeniowej i efektywnosci energetycznej, to pamiec
ma fundamentalne znaczenie dla umozliwienia zastosowan w dziedzinach sztucznej inteligenciji,
uczenia maszynowego i obliczen wielkiej skali. Seria CM9 wykorzystujgca w petni mozliwosci 8.
generacji pamieci BiCS FLASH™ zostata zaprojektowana tak, aby odpowiedzie¢ na te
wymagania dotyczgce magazynowania danych — zapewnia gestoS¢ bitowg najwyzszej klasy,
szybki przesyt danych i niedoscigniong efektywnos¢ energetyczng, a to wszystko sktada sie na
doskonatg prace naszych dyskéw SSD”.



Najwazniejsze cechy dyskéw SSD z serii KIOXIA CM9 (wstepne, mogg ulec zmianie):

Zgodne ze specyfikacjami PCI 5.0, NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2c i OCP Datacenter
NVMe SSD 2.5

Obstuga dwéch portow w wersjach 2,5-cala i E3.S

Przeznaczona do warunkéw intensywnego odczytu (1 DWPD) i mieszanego
uzytku (3 DWPD)

Wydajnos$¢ dla operacji sekwencyjnych (128 kibibajtéw (KiB)/QD32) — odczyt 14,8
GB/s i zapis 11 GB/s

Wydajnos¢ dla operacji losowyych (4 KiB) — 3400 KIOPS (QD512) i 800 KIOPS
(QD32)

Pojemnos¢ wersiji 2,5-cala pojemnosci do 61,44 terabajtow (TB), a wersji E3.S do
30,72 TB

Obecnie dyski SSD z serii KIOXIA CM9 sg wysytane jako prébki dla wybranych klientow i zostang

zaprezentowane na targach Dell Technologies World, ktére odbeda sie w dniach 19-22 maja w

Las Vegas.

Uwagi:
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1: Stan na 15 maja 2025 r. Zrédto: KIOXIA Corporation.

2: W poréwnaniu z poprzednig generacja.

* 2,5 cala oznacza nazwe rodzaju obudowy (form factor), a nie rozmiar fizyczny dysku.

* Szybkos¢ odczytu i zapisu moze sie rézni¢ w zaleznosci od wielu czynnikéw, takich jak urzgdzenia hostujace,
oprogramowanie (sterowniki, system operacyjny itp.) oraz warunki odczytu/zapisu.

* Podana wartos¢ wydajnosci ma charakter wstepny i moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia.

* Definicja pojemnosci: KIOXIA Corporation definiuje kilobajt (KB) jako 1 000 bajtéw, megabaijt (MB) jako 1 000 000
bajtow, gigabajt (GB) jako 1 000 000 000 bajtéw i terabajt (TB) jako 1 000 000 000 000 bajtéw oraz kibibajt (KiB) jako
1 024 bajtéw. System operacyjny komputera zgtasza jednak pojemnos$¢ pamieci masowej przy uzyciu poteg 2 dla
definicji 1GB = 2730 bajtow = 1,073,741,824 bajtéw i 1TB = 240 bajtow = 1,099,511,627,776 bajtéw, a kibibajt (KiB)
jako 1,024 bajtow, a zatem pokazuje mniejszg pojemnos¢ pamieci masowej. Dostepna pojemnosé pamieci (w tym
przyktady réznych plikéw multimedialnych) moze sie rozni¢ w zaleznosci od rozmiaru pliku, formatowania, ustawien,
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oprogramowania i systemu operacyjnego i/lub wstepnie zainstalowanych aplikacji lub zawartosci nosnika. Rzeczywista
pojemnos¢ po sformatowaniu moze sie réznic..

* |IOPS: Operacje wejscia/wyjscia na sekunde (lub liczba operaciji I/0 na sekunde)

* Nastepujgce znaki towarowe, ustugi i/lub nazwy firm — Dell Technologies, Dell, Dell Inc., NVMe, NVMe-MI, NVM
Express, Inc., PCI, PCI-SIG — nie sg stosowane, zarejestrowane, stworzone przez i/lub nie sg wiasnoscig KIOXIA
Europe GmbH ani spotek stowarzyszonych grupy KIOXIA. Mogg by¢ jednak stosowane, rejestrowane, tworzone lub
by¢ w posiadaniu osoéb trzecich w réznych jurysdykcjach, a zatem by¢ chronione przed nieautoryzowanym uzyciem.
Wszystkie inne nazwy firm, produktow i ustug moga by¢ znakami towarowymi firm zewnetrznych.

O firmie KIOXIA

KIOXIA jest swiatowym liderem w dziedzinie rozwigzan pamigci i zajmuje sie rozwojem, produkcjg i
sprzedazg pamieci flash oraz dyskéw potprzewodnikowych (SSD). W kwietniu 2017 roku jej poprzednik,
firma Toshiba Memory, zostata wydzielona z Toshiba Corporation, ktéra wynalazta pamie¢ flash NAND w
1987 roku. KIOXIA angazuje sie w ulepszanie $wiata dzieki pamieci, oferujgc produkty, ustugi i systemy,
ktére zapewniajg wybdr dla klientdw i bazujgcg na pamieci warto$¢ dla spoteczenstwa. Innowacyjna
technologia pamieci flash 3D firmy KIOXIA, czyli BiCS FLASH™, ksztattuje przyszio$¢ pamieci masowej
w zastosowaniach o duzej gestosci, w tym w zaawansowanych smartfonach, komputerach PC,
systemach samochodowych, centrach danych i systemach generatywnej sztucznej inteligencji.
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